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110Q2G43 [TOSHIBA] 

DIODE 110 A, 1200 V, SILICON, RECTIFIER DIODE, Rectifier Diode; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 110Q2G43
	生产厂家：	
	    TOSHIBA SEMICONDUCTOR
      
	描述和应用：	DIODE 110 A, 1200 V, SILICON, RECTIFIER DIODE, Rectifier Diode
 局域网 二极管
	PDF文件：	总2页 (文件大小：54K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：110Q2G43参数
	生命周期	Active
	Reach Compliance Code	unknown
	ECCN代码	EAR99
	HTS代码	8541.10.00.80
	风险等级	5.72
	其他特性	LEAKAGE CURRENT IS NOT AT 25 DEG C
	应用	GENERAL PURPOSE
	外壳连接	ISOLATED
	配置	SERIES CONNECTED, CENTER TAP, 2 ELEMENTS
	二极管元件材料	SILICON
	二极管类型	RECTIFIER DIODE
	最大正向电压 (VF)	1.2 V
	JESD-30 代码	R-PUFM-X3
	最大非重复峰值正向电流	1760 A
	元件数量	2
	相数	1
	端子数量	3
	最高工作温度	150  °C
	最低工作温度	-40  °C
	最大输出电流	110 A
	封装主体材料	PLASTIC/EPOXY
	封装形状	RECTANGULAR
	封装形式	FLANGE MOUNT
	认证状态	Not Qualified
	最大重复峰值反向电压	1200 V
	最大反向电流	20000  µA
	表面贴装	NO
	端子形式	UNSPECIFIED
	端子位置	UPPER
	Base Number Matches	1


	LTC5593IUH#TRPBF
	LTC5593IUH#PBF
	MCMA25PD1600TB
	SAC-6P-3,0-PUR/DTFS
	T1131A1-ND3G-1-50
	CD54HCT367H
	1713842
	MZC180A5
	EMK22H2H-4.000MTR
	FH26W-39S-0.3SHW(97)
	C0805C471K5RAC7013
	HCD64F38002C4
	VPL36-700
	DDV24W7S300G30LF
	DDV24W7S300G40LF
	DDV24W7S300H30LF
	DDV24W7S300H40LF
	DDV24W7S343G30LF
	DDV24W7S343G40LF
	DDV24W7S343H30LF
	DDV24W7S343H40LF
	DDV36W4S300G30LF
	DDV36W4S300G40LF
	DDV36W4S300H30LF
	DDV36W4S343G30LF
	DDV36W4S343G40LF
	DDV36W4S343H30LF
	DDV36W4S343H40LF
	DDV47W1S300G40LF
	E1SBA18-7.3728M
	E1SBA18-7.3728M TR
	CY8C910-40LC
	F950G337KTAAM1Q2
	F951A686KBAAM1Q2
	1706166
	IDT77V500S25BC8
	LMJ120EG-5.0
	MAX20459ATJA/V+
	EH3945ETTS-7.3728MTR
	DZ1100N22KTIMHPSA1
	T3624504
	T3624518
	T3624548
	T3644058
	T3644504
	T3644528
	T3644548
	16ML22MEFCFA4X7
	16ML22MEFCKC4X7
	ABL6M-12.000MHZ-S-B2
	DS1090U-1/T
	DS1090U-16/T
	DS1090U-2/T
	DS1090U-32/T
	SR40-045
	SR40-04
	1702520
	R3113D261D-TR
	R3113D441D-TR
	71661-2518
	71661-2568
	71661-2513
	71661-2540
	A5030UC6L
	KM416V4000BS-6C
	9LPR501HGLF
	9LPR501HGLFT
	1EZ130D1
	1EZ130D10
	1EZ120D2
	1EZ170D
	1EZ170D1
	1EZ170D10
	LC503QPG1-15H-A-MT
	IDT7005L20PFI
	7001.8111.9
	FX2B-32P-1.27DS(71)
	264-7UYOC/S530-A4
	51EMBPT30-01-2-05S
	TLP521-2X
	TLP521-4GR
	TLP521-4X
	TLP521-4XGB
	TLP521X
	TLP521XGB
	TLP521-2XSM
	83421-9043
	83421-9044
	83422-9013
	83422-9018
	83424-9019
	83424-9021
	1415300
	A847FY-330M
	WJCE6210882214
	113D356C3100P1
	113D416C3100P1
	113D106C5050G1
	113D416C3100P0
	621NILF
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